
(D Germanium-pnp-Legierungstransistor GC 300 

Der NF-Transistor GC 300 ist ein legierter pnp-Flächentransistor in dem 
Gehäuse z TO 18. Der Einsatz ist vornehmlich für NF-Endstufen mittlerer 
Leistung (Pc = 400 mW) und Treiberstufen. 

Statische Kennwerte (für 92 = 25 °C — 5 grd) 
Kollektorrestströme 

—Ic8o < 20yA bei —Ucg 
—Iceo < 500uA bei —Uce 
—IeBO < 50uA bei —Ugg 
—ICER < 330 uA bei —Ucg = 20V 

—c 7mAl I 

= Parameter/mA —] 

MZ
E 05 

03 
TE mA — 

[-Uce = 1V 

Sättigungsspannung 

<) —UCE sat < 0,5 V bei 
d) —UCE sat < 0,5 V bei —Ig = 9mA, 

Grenzfrequenz in Emitterschaltung 

fnz1e > 10 kHz (bei —Ucg = 2V, —IC 
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Mittlere Kennlinien 

für &g =25% 

500 mA 
—Ic = 500 mA 
—Ic = 500 mA 
—Ic = 500 mA 
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Abmessungen 
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Masse 0,8 g 

Grenzwerte (für 92 = 45°C) 
—Uc8o =20V —c =1,5A 

Ig =0,6A 
IB =01A 
%; =75°C 

Gleichstromverstärkung (bei —Ucg = 1V, —Ic = 500 mA) (impulsmäßig gemessen) 

Wärmewiderstand 

264 

35 

d) B>72 

n“ Rıni < 75 %7 
Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor GC 300


